Fototransistor SP 201

Der SP201 ist ein npn-SHizium-Plenar-Fototronsister  in
Plastverkappung Hir frontalen Lichteinfall, Die Basis ist nicht
hercusgetihrt,

Dey Fototransistor ist fir universelle Anwendungen vorge-
sehen und besonders cls hochempfindlicher fotoelekironi-
scher Empi&nger geeignet.

Bauform und Abmessungen sind mit denen der infrarst-Lu.
mineszenzdiode V@ 110 identisch, Durch die auBerdem giin-
stige Position der emittierenden Strahlung der VG 110 In
der spekiralen Empfindlichkeitskurve des 5P 201 lassen sich
mit diesen beiden Bauslementen optimale optoelektronische
Koppelanordnungen oufbauen,

Abmessungen siehe Bitd 1

Masse 01 g
Standard TGL 32 113

Bild 1: Ahmessungen dws Fotolronsistoss
5P 201
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Kenngréfien bei 3, = 25°C
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GrenzkenngroBen bei #, = 25°C
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Y gemesyen mit einer Wolframfadenlampe bei einer Forbtempearatur
von 2 856 K (Mormichtorl A)Y in Richtung der geoamelrischen Achse,
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Bitd 3; Prindpschalturng ue Ermittfung der Scholtzeiten des Si-Folotran-
sistors 5§ 201
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Bitd &: Mettlerer Kalleklorstrom bei £ = % in Abhdegigkeit von der ioi-
jeitar-Emitte spannu g
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Bild 7: Mittleres Kollekorstrom bei E =40 in Abhiingigheit von der Um.
gebungstemperoiur
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Bild 3: Mivferer Kaliekiorsirem bei 5, = 25°C in Abhdngigkeit von der
Beleuchtungsstlirke E. Forblemperotur 2 856 X {Normdichtost A)
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Bild 7: Mitderar Kotlektorstrom bei &, = 25°C in Abhongigkeit von dey
Kollektor-Emilterspannung. Farbtemperatur 2 856 K {Normlichtart A)
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Hild 18: Mittlere nermiene spektrale Empiindlichkeit
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Bild 11: Mittierer Koffektorstrom bei £ — 1000 Ix in Abhingigkait won
der Umgebungstemperatur, Forbtemperatur 2858 K {Normiichiart A}
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Bild 12: Mittierer normierter XoHektorztrom des 5P 201 bei £~ 16 [z
{Mormlichinrt A) noch Belnstuog o Abhdingigkeit von der Belostungs-
zesit

Belaswngsart: Beleachiungastirke E— 500 k; Betriebsspannung &) —
T V; Emittterwiderstand &, = 1 k%; Temperaiur i+, = 25 €
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